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Vynélez se tyké pasivedni vrstvy referenini povrchové diody pro monolitické integro-
vané obvody pasivované nitridovymi vretvemi,

U velké &dsti integrovanych obvodt je zékladnim prvkem 2droje refereniniho napdti
povrchové dioda, tvoirené pfechodem PN, polarizovanym v zévirném sadru. Stabilits zdvére
ného napdti této referendni povrchodé diody rozhodujicim zpdecbem urduje vyelednou sta-
bilitu zdroje refereniniho napdti. V soulesnosti pouZivené konstrukce referendnich povr=
chovych diod nezaruduje, v pripadd pouziti pasivainich nitridovych vretev, stabilitu zé-
vérného nap&ti pfechodu PN. Dosud se tento problém Fedi néhradou pasiva&nich nitridovych
vrstev vretvami oxidovymi; poutitim podpovrchovych referendnich diod nebo nshradou kFe-

- mikovych desek s krystalografickou rovinou 111 deskami s rovinou 100. Néhéndou nitrido-
vych pasivadnich vrstev vrstvami oxidovymi Je doseZeno zvyleni stability zévdrného napé-
ti a% ne Uroven dsnou principes povrchového prérazu diod. Tuto néhradu viak nelze pouzit
u téch integrovanych obvedd; kde pouze splikaci nitridovych vretev lze splnit pozadavky
na vysledné parametry vertikélni struktury. Nevyhodou pouzitl podpovrchové referenini di-
ody misto povrchové referen&ni dicdy je odlidny tvar zévérné charakteristiky, coZ omezu-
Je moZnoeti pouiiti t¥chto diod, Oblasti aplikace podpovrehovych stabilizednich died jsou
integrované obvody e nejvysdini néroky na Zasovou stabilitu refereniniho napéti, U kifemi-
kovych desek s rovinou 100 dochézi v porovnéni s rovinou 111 sice ke zlepleni Zasové ste-
bility zévdrného napdti, oviem ne tek vyraznéau jako pFi aplikeci popisovaného vynslezu,
navic jsou ovlivndny parsmetry vertikélni struktury.

Uvedené nevyhody odstrafuje pasiveini vrstva referen&ni povrchové diody podle vyné-
lezu, jejii podstata spodivé v tom’ Ze ned polovodiZovym prechodem PN je v pasivadnich
nitridovych vrestvéch vytvoreno okno,

Vyhodou pasive&ni vrstvy referenini povrchové diody vyrobené podle vynélezu je, Ze
stabilita zévérného nepdti této diody doséhne Grovn& dané principem povrchového prorazu
e vysledné pdrcmotry vertikélni struktury dosahuji hodnot parametrd vrstev e pasivainimi
nitridovymi vretvemi.

Na vykresu je znézorndn pFiklad provedeni pasivaini vrstvy referen&ni povrchové di-
ody pro monolitické integrované obvedy podle vynélezu, vytvofené. prechoden emitor béze,
kde na obr. 1 je vertikélni struktura v Fezu a na obr. 2 Je horizontélni struktura.

Referendni povrchové dioda podle obr. 1 a obre. 2 mé katodu 2 usistdnou v oblasti ano-
dy 1. Katoda 2 je vyvedens kontaktem 3 s metelizaci 8. Anoda 1 je vyvedens kontaktes 4
& metalizaci §. Okno 7 je vytvofeno v pasivainich nitridovych vretvich 8 nad polovodiZo-
vym PN pFechodem 9,

Okno 7 vytvoFend v pasivednich nitridovych vretvéch 8 zabranuje nabijeni tdchto
vretev pfi provozu diody a tim zejisfuje stebilitu referendniho napdtdi.,

Pasivaini vretva referenini povrchové diody podle vynélezu je vhodné pro integrova=-
né obvody, kde je poZadovéna stabilita refereniniho nap8ti a soulasnd je nutno pousit
pasivalni nitridové vretvy. Zéroven ji lze vyuiit pFi vyrobd diskrétnich polovedi&ovych
referen&nich diod.

PREOMET VvYNALEZU
Pasivaini vretva referenini bovrchové diody pro monolitické integrované obvody pasi-
vovand nitridovymi vrstvami, vyznalujici ee tim, Ze nad polovodiZovym PN pfechodem (9) je
v pasiva&nich-nitridovych vretvédch (8) vytvofeno okno (7).
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